






















专利名称(译) 边缘场模式LCD屏蔽静电干扰

公开(公告)号 US6642985 公开(公告)日 2003-11-04
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[标]发明人 KIM HYANG YUL
LEE SEUNG HEE
HONG SEUNG HO
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IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1343 G02F1/1333 G02F1/1335 G02F1/1337 G02F1/133

CPC分类号 G02F1/134363 G02F2201/121

代理机构(译) LADAS＆PARRY

优先权 1020000030096 2000-06-01 KR

其他公开文献 US20010048501A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种边缘场切换模式液晶显示器。所公开的内容包括：下
基板和上基板，它们以预定距离彼此相对设置，具有透明性;对置电极和
像素电极设置在下基板的内表面上，栅极绝缘层插入并由透明导体制
成，在施加电场时形成边缘场;黑色矩阵和滤色器形成在上基板的内表面
上; ITO层设置在上基板的内表面上，其中具有黑矩阵和滤色器;以及插入
在下基板和上基板之间的液晶层，包括多个负介电各向异性的液晶分
子。在本发明的FFS模式LCD中，对电极具有板形状，并且像素电极具
有狭缝形状。并且，对电极具有一个或多个凹槽，其宽度小于像素电极
的狭缝的宽度，优选为2或3μm，并且ITO层在其中包括窗口区域。
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